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Régime sinusoidal forcé : on peut associer a tout Valeur moyenne, efficace
dip6le une impédance, permettant alors d'utiliser .
directement les lois des circuits. Caractéristiques < X >— l/ X dt
T
4 X = X,, cos(wt + ¢) 0

1 T X7”
Xet = 7/ X2dt =20
Résistance T Jo V2
Z=R
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Ces expressions permettent d'étudier Pour tout dipdle :

X(t) = Xy(t) + Xp(t) ~ X,(t) = Xy cos(wt + px)

. A Z = jL
le comportement asymptotique des dipdles. a= e U=2Zx1
Capacité

Equation différentielle complexe associée

1 A toute grandeur X, on associe
“7 jCw une grandeur complexe. X+ % Xt X=uw? A e
K = Xm eijejm = Xm ejwt A=A e,W
Loi d'association X = Re(X) P m
Lois de Kirchhoff X = | Xu| = |X]| Injection de la solution complexe
Modeles de Thévenin / Norton Lois des circuits ox = arg(X,) X = flw/w) = flu)
Loi des noeuds en termes de potentiel . . . - S
——— P . Signal sinusoidal Re(X) = X cos px Ap = gy — p = arg <)—(’”>
Théoréme de Millman A,
Aspects énergétiques X,
P=ui X LDM, LDN, ... . :
< P>=Usg g cosp =Re(Z) I =Re | - | U3 A ————— e — = — Phe -
ff Leff COS e(—) eff e <Z> eff d2X W dx ) 9 Y ]._ 1;40' I
P W—'—a E—i—wOX:wUAmcos(wt—Hp) |
Méthode complexe | |
<Pp>=RI%; p=0 s
o | U>— . ,
Py a0 T | Ve Résonance en amplitude
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